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Impulsowa alternatywa

Wiekszos¢ przetwornic DC/DC
prezentowanych na naszych famach
charakteryzowala sie izolowanymi od
wejscia obwodami wyjsciowymi. Tym
razem przedstawiamy przetwornice,
ktorych cechy uzytkowe zblizajq je do
uniwersalnych stabilizatorow, jak chocby
doskonale znanego LM317.

No, nie catkiem LM317
- ze wzgledu na sposéb
dzialania przetwornice
DC/DC nie moga zapew-
ni¢ precyzyjnej stabilizacji
napiecia w tak duzym za-
kresie napie¢ wyjsciowych,
jak robig to stabilizatory li-
niowe. Prezentowane w ar-
tykule przetwornice z serii
TOS umozliwiajg uzyska-
nie na wyjéciu stabilizo-
wanych napie¢ o wartosci
z zakresu 0,75...3,3 V lub
0,75...5 V (tab. 1), przy
czym obwody: wejsciowy
i wyjSciowy maja wspdlny
biegun (nie sa galwanicz-
nie odseparowane).

Przetwornice TOS cha-
rakteryzujg sie wysoka
sprawno$cia przetwarza-
nia, dzieki czemu nie
wymagaja stosowania spe-
cjalnych systeméw chto-

dzacych. Takze gabaryty
kompletnych modutéw nie
sg duze (wymiary podano
dla wersji SIP, ktére sa
wieksze od wersji SMD):

-modele o wydaj-
no$ci pragdowej
6 A majg wymiary:
23x10,2x6,65 mm,

- modele o wydaj-
no$ci pradowej 10
i16 A majg wymiary:
51x12,7x8,28 mm.
Korzystny wplyw na

miniaturyzacj¢ przetwor-
nic ma relatywnie wysoka
czestotliwo$é taktowania
przetwornicy, ktéra wynosi
300 kHz (napiecie jest sta-
bilizowane metoda PWM).
Pozwala to zmniejszy¢
wymiary nie tylko samej
przetwornicy, lecz takze
zewnetrznych filtrow eli-
minujgcych zaklécenia.

Dostepne sg dwa wa-
rianty obudéw (obydwa
typu open frame), jeden
przystosowany do monta-
zu SMD, drugi do monta-
zu przewlekanego - sg to
obudowy typu SIP.

Kolejng cecha wy-
rézniajacg przetwornice
z rodziny TOS, jest duza
szybko$¢ odpowiedzi na
skokowg zmiane obcigze-
nia. Zgodnie zdanymi ka-
talogowymi, typowy czas
reakcji na zmiane obcig-
zenia o0 50%, przy maksy-
malnej zmianie wartosci
napiecia o 200 mV nie
przekracza 25 ps (mo-
del o obcigzalnosci 10 A).
Dos¢ szczegbélowa spe-
cyfikacja tego parametru
jest dostepna w oficjalnej
dokumentacji przetwornic
TOS.

Wsp6lczynnik stabiliza-
cji napiecia wyjsciowego
w funkcji zmian napigcia
zasilajacego nie jest gor-
szy od *0,3%, natomiast
w funkcji zmian obcigzenia
(w zakresie od 0 do 100%)
nie przekracza *+0,4%. Pro-
ducent gwarantuje dokfad-
nos$¢ ustawienia warto$ci
napiecia wyjsciowego *2%,
ale nalezy pamigtaé, ze
zalezy ona takze od ze-
wnetrznego rezystora.

Amplituda tetnier na
wyjSciu stabilizatora (w pa-
$mie do 20 MHz) nie
przekracza 50 mV (mode-
le o nizszych napieciach
wejéciowych) lub 75 mV
(modele o wyzszych napie-
ciach wejsciowych). Mini-
malizacje tetnieft zapewnia
zewnetrzny filtr pojemno-
§ciowy, ktoéry - zgodnie
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Tab. 1. Podstawowe parametry przetwornic z rodziny TOS
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T0S06-055M 6 94
TOS10-05S8M | 2,4...55 | 0,75...3,3 10 93 SMD
TOS16-05SM 16 95
TOS06-12SM 6 89
TOS10-12SM | 8,3...14 0,75... 10 93 SMD
T0S16-12SM 16 92
TOS06-05SIL 6 94
TOS10-05SIL | 2,4...55 | 0,75...3,3 10 93 SIL
TOS16-05SIL 16 95
TOS06-12SIL 6 89
TOS10-12SIL | 8,3...14 0,75... 10 93 SIL
TOS16-12SIL 16 92

z zaleceniami producenta
- powinien sklada¢ sie
z dwéch (po jednym na
wejsciu i wyjsciu) poli-
merowych kondensatoréow
o pojemnosci 150 wF oraz
dwéch kondensatoréw ce-
ramicznych o pojemnosci
ok. 50 pE

Przetwornice TOS wy-
posazono w bezpiecznik
przeciwzwarciowy unie-
mozliwiajacy zwiekszenie
poboru pradu powyzej
200% warto$ci maksymal-
nej, atakze cyfrowe wej-
$cie zdalnego sterowania.
Przyjete przez producen-
ta poziomy logiczne dla
,0” 1,1” nie sa niestety
zgodne z zadnym z typo-
wych standardéw przyje-
tym w uktadach cyfrowych
(jako ,1” jest traktowane
napiecie o wartoSci powyzej
1 V). Dodatkowym zabez-
pieczeniem jest kontroler
napiecia wejsciowego, kto-
ry uruchamia przetwornice
po przekroczeniu zadanej
przez producenta wartosci
napiecia wejéciowego (zale-
zy od typu przetwornicy).

W danych katalogo-
wych producent dekla-
ruje zakres dopuszczal-
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nych temperatur pracy na
-40...+85°C, a niezawod-
nos$¢ (okreslang jak czas
MTBF) na 20 mln godzin
(w temperaturze do 40°C,
modele o obcigzalnosci do
6 A).

Prezentowane w artyku-
le przetwornice doskonale
nadaja sie do zasilania
duzych systeméw cyfro-
wych, w tym nowocze-
snych niskonapieciowych
systeméw cyfrowych, za-
silanych napigciami 1,2/
1,5/1,8/2,5 13,3 V. W prak-
tyce nieco problematyczne
jest ustawianie napiecia
wyjSciowego za pomoca
zewngtrznego rezystora
(lub - wygodniej - po-
tencjometru), ale z drugiej
strony takie rozwigzanie
zapewnia duza uniwersal-
nos$¢ przetwornic itatwosé
dostosowania napiecia do
indywidualnych wymagan
aplikacji.

Andrzej Gawryluk, EP

Dodatkowe informacje

Dystrybutorem jest Amtek
spol. s ro.,
tel. (22) 866 41 40, http://www.
amtek.pl, e-mail: amtek@amtek.pl

www.ragalmann.de
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Microcontroller
Seminar
Krakow 20.09. 2005

32-bit Arm-Based Flash
Microcontrollers

The STR7 family from STMicroelectronics is a
new generation of super-integrated single-chip
devices. It combines the high-performance
ARM7®RISC microprocessor with embedded flash
and powerful peripheral functions including USB
and CAN.

W Most popular 32-bit core: ARM7® RISC

M Innovative embedded Flash technology:
0.18 process and beyond

H Two main families available now:
Flash STR710F series and Embedded Processor
STR720 series

B Compatible leading edge core roadmap:
ARM7-> ARM 9 and beyond

m Up to 10 communication interfaces including CAN,
USB, HDLC, and smartcard interface

B MMU allows use of advanced operating systems
such as Linux, Windows CE, QNX

...versatile scalable solutions for factory auto-
mation systems, user interfaces, and point of sales
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